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Każdy z układów jest 8-stopniowym licznikiera zlicza-
jącym w dół, z pojedynceym wyjściem CO/ŻD /CARRY-OUT/ 
/ZERO-DETECT/, aktywnym w momencie dojścia zliczania 
do zera. MCY 740102N złożony Jest z dwóch 4-bitowyoh 
liczników BCD połąozonyoh kaskadowo i ustawiany jest 
dwoma 4-bitowymi słowami BCD. 
MCY 7401OJH jest binarnym 8-bitowym licznikiem usta-
wianym jednym słowem 8-bitowym. Wysoki stan wejścia 
Ćl/CE /CARRY-IN/COUNTBR ENABLE/ wstrzymuje proces zli-
czania . 
Dane z wejśó PIQ do PI? /PARALLEL INPUTS/ wprowadzane 
są synchronicznie z narastającym zboczem sygnału CP 
/CLOCK PULSE/ przy niskim stanie wejścia SPB /SYNCHRO-
NOUS PRESET-BNABLE/. 
Asynchroniczne ustawianie licznika dokonuje się poda-
Jąę na wejście APE /ASYNCHRONOUS PRESET-ENABLE/ także 
niski stan. Wejście APE ma priorytet przed wejściem 
SPE a oba mają pierwszeństwo przed wejściem CI/CB.Ni-
ski stan wejścia CLR /CLEAR/ asynchronicznie ustawia 
liczniki w stanie 99., Q dla MCY 740102N i FF1& dla 
MCY 740103N. 

Tabela funkoji i stanów logicznych 

Wejścia Praca Funkoja 
aut APE SPE CI /CE 

Praca Funkoja 

1 1 1 1 
synchro-
niczna 

zatrzymanie 
1 1 1 0 synchro-

niczna zliczanie 
1 1 0 X 

synchro-
niczna ustawianie 

1 0 X * asynchro-
n i c zna 

ustawianie 
0 X X X asynchro-

n i c zna ustawianie 
początkowe 

x - stan dowolny 

MCY 740T02N 
MCY 640102N 
Dwudekadowy rawersyjny 
licznik BCD 

MCY 740103N 
MCY 640103N 
Ośmiobitowy rewersyjny 
licznik binarny 

Informacja wstępna 

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

U k ł a d w y p r o w a d z e ń 00/ UDD SPE ZD Pl7 Pl6 P>5 PI4 APE 
ra ra ra ra ra m fioi nn 

nr liJ UJ LlI LłJ Lii LzJ L§J 
CP CLR cw Pin PI, Pl2 PI3 uss 

7/.0102.740103 
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Parametry dopuszczalne 
/ n s s « o • / 

Osnaozenie Ńaewa Jedn. 
Wartość 

Osnaozenie Ńaewa Jedn. 
Bis sax 

nm 
Napięole nasilania V -0,5 4-20 

ui Napięci? wejściowe T -0,5 XSm + 0,5 

Prąd wejściowy mA -10 +10 

PD Moo rozpraszana mW 500 

âieb Temperatura otootenia w ossasie 
praoy 

MCT 74....Bf °C —40 +85 
MCT 64....H °c 0 +70 

tstg Temperatura przechowywania °c -55 +125 

Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartość Warunki poaiaru 
Oma-
oMsla Sarwa <radn. ' -.ab nie 25 'c 

M 
Do 
Cv] 

°DD 
M atia •U Bin max nin max M 

Do 
Cv] 

°DD 
M 

IDB Prąd s&silasia 5 0,04 5 150 0-,5 5 IDB * stenie spo-
oiynku jiA 10 

20 
100 

0,04 
0,04 
0,08 

10 
20 

100 

300 
600 

3000 

0;10 
ÓJ15 
0;20 

10 
15 
20 

UIH Napięcie wej-
<cic«t: w stanie 
wygolcie T 

3,5 
7 

11 

3,5 
7 

11 

3,5 
7 

11 

0,514,5 
159 
1,5(13,5 

5 
10 
15 

Bespięoie *a}-
4oUm* <* staaie 
niskior * 

1.5 
3 
4 

1.5 
3 
4 

3 
4 

0,5i4,5 
1J9 
1,5,13,5 

5 
10 
15 

Prąd wt> jialcmy MA +0,1 ±10"' +0,1 ±1 0;1B 18 

U0H Kapitol* wy)-
ćolosa w Btanie 
•jasoklB 

V UDD~0,°5 BBD-0,05 °'DD1> 

°0Ł ' Kapitale wyj-
ioiow* » stania 
nlakia 

? 0,05 0 0,05 0,05 5|10j15 

10H Prąd wyj talowy 
w ntanio wysoki* 

mA 
-0,54 
-2 

-0,51 
-1,6 

-1 
-3,2 

-0,36 
-1,15 

Q;5 
0j5 

4,6 
2,5 

- 5 
5 

-1,6 -1.3 -2,6 -0,9 0;10 9,5 10 
-3,4 -6,8 -2,4 0|15 13,5 15 

*01 Prąd wyjgolony 
* ataala niakla ml 

0,64 
1,6 

0,51 
•1.3 

1 
2,6 

0,36 
0,9 

0?5 
0J10 

0,4 
0,5 

.5 
10 

4,2 3.* M ; 1,S 15 
t«Bb aio " _40°C al* HOT 64....J 0°C dla MCT 7*.... 
ta»b Baz " +8*°c Ł̂® *CT 64 ; +70°c dla KOT 74 

58 



Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/1;amb 3 +25°c» * T " *£ a 2 0 Gs» CL - 50 pp, i,. . 200 k Q / 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. Wartość Warunki 

pomiaru 
% [YJ 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

•in typ max 
Warunki 
pomiaru 
% [YJ 

tPŁH 

tPHŁ 

Czas propagacji zmiany 
stanu z niskiego na wy-
soki 

Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na 
niski 

CP CS/ZD ns 
300 
130 
95 

600 
260 
190 

5 
10 
15 

tPŁH 

tPHŁ 

Czas propagacji zmiany 
stanu z niskiego na wy-
soki 

Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na 
niski CI/CE-C0/2D ns 

200 
90 
65 

400 
180 
130 

5 
10 
15 

tPŁH 

tPHŁ 

Czas propagacji zmiany 
stanu z niskiego na wy-
soki 

Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na 
niski 

SPE — CO/ZD as 
650 
300 
200 

1300 
600 
400 

5 
10 
15 

tPŁH 

tPHŁ 

Czas propagacji zmiany 
stanu z niskiego na wy-
soki 

Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na 
niski 

cm —- co/ZD T>B 
375 
180 
100 

750 
360 
200 

5 
10 
15 

tTLH 
tTHL 

Osas narastania zbocza 
sygnału wyjściowego 
Czas opadania zbocza 
sygnału wyjściowego 

ns 
100 
50 
40 

200 
100 
80 

5 
10 
15 

tW min Minimalna szerokość 
impulsu 

\ 

CP ns 
150 
90 
40 

300 
180 
80 

5 
10 
15 

tW min Minimalna szerokość 
impulsu 

\ 

Ć 1 ns 
160 
80 
50 

320 
160 
100 

5 
10 
15 

tW min Minimalna szerokość 
impulsu 

\ 

APB ns 
180 
80 
60 

360 
160 
120 

5 
10 
15 

tSlT min Minimalny cssas umie-
szczenia sygnałów na 
wejściaoh S?fi, PIQ^PI, 
względem narastające-
go sbocza sygnału CP 

SPB ns 
140 
70 
50 

280 
140 
100 

5 
10 
15 

tSlT min Minimalny cssas umie-
szczenia sygnałów na 
wejściaoh S?fi, PIQ^PI, 
względem narastające-
go sbocza sygnału CP 

PI0 f PI7 ns 
100 
40 
30 

200 
80 
60 

5 
10 
15 

f .'C max maksymalna częstotli-
wość sygnału zegaro-
wego MHz 

0,7 
1,8 
2,4 

1,4 
3,6 
4,8 

5 
10 
15 

CI Pojemność wejściowa P? 5 7,5 

59 



c m 

ci/cŁ 
sPff 
APE 
P !0 

PI, 
"'l 

% 
0it 
«7 
E6/ZE 

MCY T40102N 

~L ~L ' L ~1_ ~L X ~L - L "L 1 J~L 1_ "L ~L 1 J~L "L ~L ~L 

r 
r 1 

J 

L 1 —m 
J 

| 

J 

| 

1 
--

M 9« 03 02 01 00 98 98 S3 97 os 05 06 os Oi 99 99 97 >t. 
FF FE 03 02 01 00 Ff FE FF FD 01 07 OS os 04 FF FE FO MCV 74Q103N 

Z o l e ł n o i c i czasowe nap iąć we j śc iowych i wy jśc iowych w uk ładach M C Y 740102N i MCY 740103N 


